
國立勤益科技大學 99 學年度四技日間部轉學生招生考試試題卷 
系級： 電子工程系 
科目： 電子學 

准考證號碼：__________________（考生自填） 

注

意

事

項 

1. 考試時間 80 分鐘 
 
2. 本考科            使用電子計算機 

一、 如圖一所示電路，是以三個二極體 (  2, 25mVTn V 設 ) 串聯來提供2.1V之定值輸出電壓，其

電阻器 1kΩ,  2kΩ,LR R   試求 (a)當 iv 有 2V 的變動，(b)當連接一個2kΩ 負載，時輸出電壓的

變動為何？(20 分) 

二、 已知，在圖二電路中零件規格為：Zener 二極體之 6.5VzV  ， 100mAZI  ， 5ΩZr  ， 1kΩLR  ，

100R  ，試求在 50mAZI  時，輸出電壓為何？(15 分)   

三、 欲將一個 N 通道增強型 MOSFET 操作在飽和區工作，其偏壓條件如何？(10 分) 

四、 一個  2100μA/V ,   1V,n ox tC V   及  W/L 10 的 N 通道增強型 MOSFET，求它在 5V,GSV   
1VDSV   時的 DI =？(15 分) 

五、 圖三所示為一 STC 高通電路，其電阻器 1 210Ω,  90Ω,R R   電容器 3.18μFC  ，試求 3-dB 點截

止頻率 of =？ 及高頻電壓增益 VA =？(15 分)  

六、 已知，圖四電路之零件規格為： 1 239kΩ,   3.9kΩ,   10kΩ,   1.5kΩ,C ER R R R    1 2 10μF,C C   
50μF,EC   CCV 22V  ，電晶體之 140  。試求，該電路之直流偏壓 CEV 及電流 CI 。(15 分) 

七、 試求，圖五電路之電壓增益 / ,o iv v  以及電流增益 /L ii i。(15 分) 
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